PNP-Transistor fur NF-Treiber- und Endstufen

ACY 33

ACY 33 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor im Gehduse 1 A3 DIN 41871 (TO-1
ahnl.). Die Anschlisse sind vom Gehéuse elektrisch isoliert. Der KollektoranschluR wird mit
einem roten Punkt am Gehé&userand gekennzeichnet.
Fiir die Befestigung des Transistors auf einem Chassis ist das Befestigungsteil (Kihlschelle)
Q62901-B1 vorgesehen. Dieses ist zuséztlich zu bestellen.
Der Transistor ACY 33 ist besonders fur die Verwendung in hochwertigen NF-Treiber- und
-Endstufen mittlerer Leistung geeignet. Fir Gegentakt-Endstufen kénnen Transistoren ACY 33

gepaart geliefert werden.

Typ l Bestellnummer
ACY 33 VI Q60103-Y33-G
ACY 33 VIl Q60103-Y33-G
ACY 33 VIl Q60103-Y33-H
ACY 33 gepaart Q60103-Y33-P
Kihlschelle Q62901-B1
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Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung
Kollektor-Emitter-Spannung (Rge < 500 Q)
Kollektor-Basis-Spannung
Emitter-Basis-Spannung

Kollektorstrom

Basisstrom

Sperrschichttemperatur

Lagertemperatur

Gesamtverlustleistung bei 7g < 45°C

Wirmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Luft
Kollektorsperrschicht — Transistorgehause
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ACY 33

Statische Kenndaten

Die Transistoren ACY 33 werden bei — I = 300 mA nach der statischen Stromverstirkung 8
gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte gelten bei einer
Kollektorspannung von Ucg = 0 V.

B-Gruppe \ vil VI
-1 B B B ~Use
mA IC/IB IC/IB IC/IB v
50 97 167 230 0,22 (< 0,3)
300 110 (75 bis 150)* 190 (125 bis 250)* 260 (175 bis 350) 0,32 (< 0,45)*
1000 100 173 240 0,43 (< 0,70)

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(—Ic=1A; Is =50 mA) —Ucksat 016 (< 0,5)*| V
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic = 1 A fiir die Kennlinie, die bei konstantem

Basisstrom durch den Kennlinienpunkt
Ic =1,1Aund Uge=1V geht) _UCEsat 0,35 (< 0,6) \

T,=60°C | T,=25°C

Kollektor-Basis- Reststrom

(-Ucso =10V) =Icso - <10 HA
Kollektor-Emitter-Reststrom

(—Ucev=32V; Uge ==1V) =Icev < 330 < 50* A
Kollektor-Basis-Reststrom

(=Ucso =32V) ~Icso <330 <50 wA
Emitter-Basis-Reststrom

(—Ugso = 10V) =Icso < 280 < 50* A

Paarungsbedingung

Verhéltnis der Stromverstiarkung B, und B, der Transistoren eines Paares

B
Arbeitspunkt: —Ic = 50 mA; Ugg = 0V B—’ 11 (< 1,25)
2
B
Arbeitspunkt: — I = 300 mA; Ugg = 0V Z?—‘ 1,1 (< 1,25)
2

* AQL = 0,65%
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ACY 33

Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)
Arbeitspunkt: —Ic =10 mA; ~Uce =2V

Transitfrequenz fr 1.5 (>1) MHz
Grenzfrequenz in Emitterschaltung fg 15 (> 10) kHz
Arbeitspunkt: —Ic =1 mA; ~Uece =5V

Basis-Bahnwiderstand Top’ 25 Q
Arbeitspunkt: —Ucgo =5V

Kollektor-Basis-Kapazitét Ccgo 100 pF

Linearitdtder Stromverstidrkung

Arbeitspunkt: Ug,e = 10V; Rec =16 Q
Quotient aus der dynamischen Betriebsstrom-
verstarkung v; bei —Ic = 500 mA (v;s00) zum

v
Betriebsstromverstarkungsmaximum (V; max) ;'—5-@ (0,6 > 0,5)
imax

Temperaturabhéngigkeit der

zuldssigen Gesamtverlustleistung K Zulassige Impulsbelastbarkeit

W Peoe = F (T); Ry, = Parameter ACY 33 W rthyg = f (1) v = Parameter ACY 35
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* Kithiblech: Aluminium 12,5 cm2, 2 mm stark
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ACY 33
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ACY 33

Kollektorstrom 7. = f (Uge)
=1V; Ty = Parameter

(Emliterschaltu ng)
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ACY 33

Ausgangskennlinien /. = f (Ucg) Ausgangskennlinien I¢ = f (Uc;)
Uge = Parameter Iy = Parameter
(Emitterschaltung) (Emitterschaltung)
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ADY 27

PNP-Transistor fur NF-Endsfufen bis 20 W

ADY 27 ist ein legierter PNP-Germanium-Transistor im Gehause 3 A 2 DIN 41872 (TO-3). .

Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden.

Fiir die isolierte Befestigung des Transistors auf einem Chassis sind die |sol1ertelle Q62901-
B11-A und Q62901-B13—B vorgesehen. Diese sind zustzlich zu bestellen. Der Transistor
ADY 27 ist besonders fiir die Verwendung in hochwertigen NF-Endstufen bis 20 Watt Aus-
gangsleistung geeignet. Fir Gegentakt-Endstufen konnen Transistoren ADY 27 gepaart ge-
liefert werden.

Typ Bestellnummer

ADY 27 IV Q60104-Y27-D
ADY 27V Q60104-Y27-E
ADY 27 gepaart Q60104-Y27-P
Glimmscheibe Q62901-B11-A
Isoliernippel Q62901-B13-B

1 45101
Isoliernippel: MaBstab 2:1
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Gewichtetwa 16,5¢g MaBe in mm Glimmerscheibe:
trocken: Ry, = 1,25 K/W
gefettet: Ry, = 0,36 K/W

Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Spannung fiir Ic = I¢c max . -Uceo 30 v
Kollektor-Emitter-Spannung (Uge = 1V) =Ucev 32 v
Kollektor-Basis-Spannung =Ucso 32 v
Emitter-Basis-Spannung , ~Ukso .10 v
Kollektorstrom -Ic 3.5 A
Basisstrom -Iy | 600 mA
Sperrschichttemperatur T 100 °C
Lagertemperatur T —65 bis +90| °C
Gesamtverlustleistung (TG <45 °C)

(Uce =10V) . ’ Phrot 27,5 W

Wiarmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Transistorgehause Rinse | =2 | K/W
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ADY 27

Statische Kenndaten (75 =25 °C)

Die Transistoren ADY- 27 werden bei —Ic =1 A nach der, staﬁschen Stromverstarkung B
gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte gelten bei einer

Kollektorspannung von —Uce =1 V.

B-Gruppe v Vv

-Ic B B —Uag
I/Ig Ic/Is v

0,05 50 82 0,2 (<0,35)

1 45 (30 bis 60)* 75 (50 bis 100)* 0,46 (< 0,7)° .

3 38 63 0,75 (< 1.1)

Kollektor-Emitter-Séttigungsspannung

(_IC =3A; Ia =03 A) "ch..t 0,3 (< 0,6)' \")
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic = 3 A firr die Kennlinie, die bei konstantem
Basisstrom durch den Kennlinienpunkt
Ic=33Aund Uce =1V geht) —Ucesat 0,4 (<0,7) \'
Tc=90°C Te=25°C
Kollektor-Emitter- Reststrom
(~Ucev=32V; Uge =1V) —Icev '3(<10) 0,15 (< 0,6)* [ mA
Emitter- Basis- Reststrom
(~Ugso =10V) =Igso 25 (<10)| 0,07 (<04)* | mA
Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung
(—Icgo =3 A) ‘U(gg)cgo > 30 > 30 \")
Paarungsbedingungen
Arbeitspunkt: — I = 50 mA; —Uce = 10V -Uge =12 mv
B
Arbeitspunkt- —Ic =1 A; ~Uge =1V ‘ E—‘ <125 —
2
Dynamische Kenndaten (7 = 25 °C)
Transitfrequenz (—Ic =05 A; —-Uce=2V) fr 450 kHz
Grenzfrequenz in Emitterschaltung
(—Ic=05A; ~Uce=2V) fy 12 kHz
Linearitat der Stromverstirkung
(Ugaxe = 14 V; Rec = 4 Q dynamisch
nicht kurzgeschlossen; —Ic = 3 A bei v;3) :‘3 04 (>03) —
imax

* AQL = 0,65%
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ADY 27

Temperaturabhingigkeit der

zulidssigen Gesamtverlustleistung g Zulassige Impulsbelastbarkeit
Peor = f (Tg): Uce = Parameter W fwmic =F (¢); v = Parameter
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ADY 27

Kollektorstrom I = f (Uge) Ausgangskennlinien I = f (Ucg)
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ADY 27

Séttigungsspannung Uce,,. = f (/.
B='%,"p 9 Ucesat (1c)
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Temperaturabhiingigkeit
des Reststromes I¢cpq = (7g)




